
Samsung M471A1K43EB1-CWE memory module

 

Artikel 127824
Herstellernummer M471A1K43EB1-CWE
EAN 4260580376568
Samsung

  

Zusammenfassung

Samsung M471A1K43EB1-CWE, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, 260-pin SO-DIMM

Samsung M471A1K43EB1-CWE. Komponente für: Laptop, Speicherkapazität: 8 GB, Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 8 GB,
Interner Speichertyp: DDR4, Speichertaktfrequenz: 3200 MHz, Memory Formfaktor: 260-pin SO-DIMM, CAS Latenz: 21

 

Merkmale

  

Merkmale

Gepufferter Speichertyp Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz 21
Speicherkapazität 8 GB
Speicherlayout (Module x
Größe)

1 x 8 GB

Interner Speichertyp DDR4
Speichertaktfrequenz 3200 MHz
Komponente für Laptop
Memory Formfaktor 260-pin SO-DIMM
ECC Nein
Speicherspannung 1.2 V
Modulkonfiguration 1024M x 8

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

